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ptyty czotowej zamontowane sg elementy wyposazenia dydaktycz-
nego przytaczonego do skomunikowanego z siecig Internet serwe-
ra (13) z jakim wspotpracuje co najmniej jedna kamera CCD (15).

(10 zastrzezen)

DZIAt H

ELEKTROTECHNIKA

AT (21) 408216 (22) 201405 16

(51) HOTM 4/36 (2006.01)
HO1M 4/04 (2006.01)
C01D 1/02 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
B22F 3/10(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakéw
(72) MOLENDA JANINA; SWIERCZEK KONRAD;

ZAJAC WOJCIECH; KULKA ANDRZEJ

(54) Sposob otrzymywania katody, zawierajacej aktywny
elektrochemicznie tlenek litowo-zelazowy

(57) Sposéb otrzymywania katody, zawierajacej aktywny elektro-
chemicznie tlenek litowo-zelazowy o strukturze a-LiFeO, i wzorze
ogolnym LiFe, M, O,, gdzie M oznacza co najmniej jeden metal
wybrany z grupy obejmujacej: Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Sn'i Mo, 0 < a,
b< 1. Sposéb charakteryzuje sie tym, Ze zhomogenizowane state
reagenty, zawierajace jony Li*, Fe?* i/lub Fe3* i MoO,* oraz ewen-
tualnie M2* i/lub M3* poddaje sie obrébce termicznej polegajacej
na ich nagrzewaniu do temperatury 400 - 900°C i wygrzewaniu
przez okres minimum 10 godzin, po czym z uzyskanego sprosz-
kowanego materiatu wykonuje sie katode, a nastepnie zestawia sie
ogniwo litowe, ktére poddaje sie cyklom tadowania/roztadowania
w zakresie napie¢ 4,8-1,2 V.

(4 zastrzezenia)

Al (21) 408273 (22) 201405 20

(51) HO1S 5/00(2006.01)
HO1S 5/323 (2006.01)
HO1S 5/34(2006.01)
B82B 1/00(2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) GUTOWSKI PIOTR; BUGAJSKI MACIEJ; PIERSCINSKI
KAMIL; KARBOWNIK PIOTR

(54) Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest heterostruktura kwantowego la-
sera kaskadowego (QCL) o ukfadzie materiatowym AlGaAs/InGaAs/

/GaAs, przeznaczona dla zastosowan, w ktérych nie jest konieczna
praca ciggta lasera, jak na przykfad uktady do detekcji sladowych ilo-
4ci substancji gazowych. Heterostruktura ta posiada podtoze z GaAs,
warstwy falowodu, pomiedzy ktérymi znajduje sie obszar aktywny
supersieci zawierajacy warstwy studni kwantowych InGaAs oraz
warstwy barier AlGaAs. W heterostrukturze tej kazda z warstw stud-
ni kwantowych In,Ga,  As zawiera Ind w ilosci 0 < x < 0.05, a war-
stwy barier AlyGaWAs zawieraja Glin wilosci 040 <y < 1.00.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 408156 (22) 2014 05 09

(51) H02B 1/00(2006.0
HO2B 1/01 (2006.0
HO2B 1/26 (2006.0
HO5K 5/00(2006.0
HO5K 5/02 (2006.01)

(71)  ZAKEAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPOtKA
AKCYINA, Przygorze
(72) RADWANSKI ANDRZEJ

(54) Szkielet szafy telekomunikacyjnej

(57) Szkielet szafy telekomunikacyjnej zawierajacy cztery piono-
we stupy, ptyte dolna i ptyte gérng, przy czym po obu stronach
kazdego pionowego stupa posiada przyspawane tuleje z gwintem
oraz w kazdym wierzchotku ptyty dolnej jak i ptyty gdrnej naroznik
i wktadke, charakteryzuje sie tym, ze w wierzchotku (11) ptyty dol-
nej (3), jak i ptyty gornej, znajduje sie naroznik (10), jako element od-
lewany o ksztatcie podobnym do prostopadfoscianu o podstawie
kwadratu, przytwierdzony na state za pomocg stozkowych nitow
do danej ptyty (3) i wktadka usztywniajaca (13), o ksztatcie pfaskie-
go réwnomiernego tréjkata prostokatnego, tez przytwierdzona
na state do gérnych elementéw danej ptyty (3) za pomoca specjal-
nych nitéw (14), przy czym $ciety wierzchotek wktadki usztywnia-
jacej (13) znajduje sie w rozcieciu (25), o szerokosci odpowiadajacej
w przyblizeniu grubosci wkiadki usztywniajacej (13), wykonanym
w naddatku naroznika (10), zas rownolegte krawedzie zewnetrz-
nych pierwszych wycie¢ wktadki usztywniajacej praktycznie styka-
ja sie zdnem rozciecia (25) w scianach naroznika (10), a prostopadte
krawedzie zewnetrznych pierwszych wycie¢ wktadki usztywniaja-
cej (13) opieraja sie o $ciany tego naroznika (10), natomiast przewle-
czona przez srodkowy otwor (32) we wkiadce usztywniajacej (13),
sruba (15), wspdtpracujaca z tulejg z gwintem (9), osadzona jest ru-
chomo w gniezdzie utworzonym miedzy gérng powierzchnig naby
naroznika (10) i dolng powierzchnia wktadki usztywniajacej (13).

(3 zastrzezenia)
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(51) H02B 13/00 (2006.01
HO1B 17/26 (2006.01
HOTH 73/06 (2006.01)

(71) VOLTAN SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Swidnica

(72) CABER BtAZEJ; RODZIEWICZ-CABER TOMASZ;
SZERMER ZBIGNIEW
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